TEME DE CASA MATERIALE PENTRU ELECTRONICA

1. Diode LED

2. Proprietati magnetice ale materialelor

3. Implantarea ionica

4. Tehnologia planara - diode si tranzistoare bipolare

5. Memorii n-MOS

6. Zone Brillouin. Materiale cu banda directa si indirecta

7. Introducere in circuite integrate

8. Structuri ale principalelor tipuri de tranzistoare bipolare
9. Dependenta permitivitatii de frecventa si temperatura pentru materiale dielectrice
10. Imperfectiuni in aranjamentul atomic al monocristalelor
11. Tehnologia dispozitivelor semiconductoare. Tehnologie planara 
12. Conductibilitatea in materiale dielectrice

13. Materiale supraconductoare
14. Tranzistoare MOSFET – MESFET

15. Efecte optoelectronice in cristale lichide nematice

16. Proprietatile de semnal mic ale materialelor feromagnetice

17. Tranzistorul bipolar de putere

18. Senzori pentru curent electric

19. Pierderi in materiale magnetice (campuri slabe)

20. Oxidarea termica, cresterea oxidului prin metode chimice. Difuzia selectiva

21. Metode de dopare selectiva si controlata a materialelor semiconductoare
22. Strapungerea materialelor dielectrice

23. Cristale lichide

24. Proprietati ale materialelor semiconductoare
25. Metode de purificare fizica pentru materiale semiconductoare

26. Ferite si ferimagnetism

27. Structuri ale principalelor tipuri de diode semiconductoare

28. Optica microlitografiei
29. Afisaje care nu folosesc cristale lichide

30. Diode cu emisie laser

31. Tipuri de legaturi atomice in monocristale

32. Limitari necesare in dispozitive cu jonctiuni

33. Influenta intrefierului asupra proprietatilor de material

34. Noi tehnologii optoelectronice: smart pixels
35. Tehnici de comanda a celulelor cu cristale lichide
36. Memorii nMOS
37. Materiale supraconductoare
38. Diode semiconductoare: prezentare generala, elemente constructive, clasificare, aplicatii

39. Tehnologia CMOS, BICMOS, DMOS

40. Proprietatile matematice ale corpurilor cristaline
41. Strapungerea materialelor dielectrice
42. Homo- si heterojonctiuni
43. Obtinerea materialelor semiconductoare
44. Laseri VCSEL
45. Proprietati magnetice ale materialelor

46. Materiale metalice magnetice moi
47. Tehnologia bipolara pentru circuite integrate
48. Epitaxia cu jet molecular MBE

49. MOCVD pentru straturi semiconductoare compuse

50. Dispozitive microelectronice bazate pe GaAs

51. Cresterea epitaxiala a materialelor semiconductoare compuse A3B5
52. Cresterea cristalelor de diamant
53. Cristale de SiC – crestere si caracterizare

54. Aplicatii ale supraconductibilitatii

55. Matrici pasive utilizate in LCD

56. Matrici active utilizate in LCD

57. Adresarea directa si multiplexata cu cristale lichide

58. Tipuri de afisaj cu matrici pasive: STN, DSTN, FSTN, CSTN, HPD, HPA

59. Tipuri de afisaje cu matrici active IPS (In plane switching), VA (vertical alignment), MVA (multidomain vertical alignment)
60. Determinarea structurii cristalelor

61. Materiale piezoelectrice

62. Materiale magnetice pentru microunde

63. Magneti permanenti

64. Conductivitatea metalelor, influente

65. Materiale pentru contacte

66. Clasificarea materialelor semiconductoare

67. Tehnologia materialelor semiconductoare

68. Dispozitive semiconductoare discrete: tranzistoare bipolare (tipuri, caracteristici, structuri, etape tehnologice)
69. Dispozitive semiconductoare discrete: tranzistoare MOS (tipuri, caracteristici, structuri, etape tehnologice)
70. Circuite integrate bipolare – clasificare, tehnologie, structuri

71. Circuite integrate MOS – clasificare, tehnologie, structuri

72. Materiale pentru optoelectronica

